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3SK323 
シリコン Nチャネルデュアルゲート MOS FET 
UHF帯高周波低雑音増幅用 

RJJ03G0428-0100 
Rev.1.00 

2005.05.18 

特長 
• 低雑音です。 

NF = 1.0 dB typ. (f = 900 MHz) 
• 高利得です。 

PG = 24 dB typ. (f = 900 MHz) 
• 低電圧動作が可能です。 

+B = 3.5 V 
• 高耐圧です。 

VDS = 6 V 
 

外観図 

PLSP0003ZB-A
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【注】 1. マークは「UG-」です。 

 

絶対最大定格 
(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 
ドレイン・ソース電圧 VDS 6 V 

ゲート 1・ソース電圧 VG1S +6 
-6 

V 

ゲート 2・ソース電圧 VG2S +6 
-6 

V 

ドレイン電流 ID 20 mA 
許容チャネル損失 Pch 注 2 300 mW 
チャネル温度 Tch 150 °C 
保存温度 Tstg –55～+150 °C 
【注】 2. ガラスエポキシ基板(50mm×40mm×1mm)搭載時の許容値。 
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電気的特性 
(Ta = 25°C) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 
ドレイン・ソース破壊電圧 V(BR)DSS 6 — — V ID = 200 µA, VG1S = VG2S = 0 
ゲート 1・ソース破壊電圧 V(BR)G1SS ±6 — — V IG1 = ±10 µA, VG2S = VDS = 0 
ゲート 2・ソース破壊電圧 V(BR)G2SS ±6 — — V IG2 = ±10 µA, VG1S = VDS = 0 
ゲート 1遮断電流 IG1SS — — ±100 nA VG1S = ±5 V, VG2S = VDS = 0 
ゲート 2遮断電流 IG2SS — — ±100 nA VG2S = ±5 V, VG1S = VDS = 0 
ゲート 1・ソース遮断電圧 VG1S(off) 0 0.5 1.0 V VDS = 5 V, VG2S = 3 V, ID = 100 µA
ゲート 2・ソース遮断電圧 VG2S(off) 0.3 0.7 1.1 V VDS = 5 V, VG1S = 3 V, ID = 100 µA

順伝達アドミタンス |yfs| 30 42 — mS VDS = 3.5 V, ID = 10 mA 
VG2S = 3 V, f = 1 kHz 

電力利得 PG 20 24 — dB 
雑音指数 NF — 1.0 1.6 dB 

VDS = 3.5 V, ID = 10 mA 
VG2S = 3 V, f = 900 MHz 

 

900 MHz PG, NF測定回路 

 (50 Ω)

 (50 Ω)

C2C1

L1 L2

L3 L4

S

G1

G2

R1 R2
C3

R3 RFC

C6C5C4

D

VG2VG1 VD

C1, C2

C3

C4 ~ C6

R1

R2

R3

  (10 pF MAX)

 (1000 pF)

 (1000 pF)

47 kΩ

47 kΩ

4.7 kΩ

 :

 :

 :

 :

 :

 :

26

3 3

L2:

18

1
0

1
0

L4:29

7 7

L3:

(φ 1 mm )

 : mm

RFC : 4T,   6 mm

(φ 1 mm )

21

1
0

8

L1: 10

 



3SK323 

Rev.1.00,  2005.05.18,  page 3 of 7 
 

主特性 
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Sパラメータ 
(VDS = 3.5 V, VG2S = 4 V, ID = 10 mA, Zo =50 Ω) 

 S11 S21 S12 S22 

f (GHz) Mag Phase Mag Phase Mag Phase Mag Phase 
0.1 0.996 -6.0 4.33 170.1 0.002 139.0 0.992 -6.1 
0.2 0.989 -11.7 4.23 160.5 0.003 84.8 0.988 -11.9 
0.3 0.973 -17.1 4.15 151.2 0.003 96.9 0.978 -17.7 
0.4 0.956 -22.6 4.06 142.1 0.004 75.9 0.963 -23.5 
0.5 0.940 -27.8 3.94 133.5 0.004 82.6 0.948 -28.9 
0.6 0.920 -32.9 3.84 125.0 0.003 91.7 0.931 -34.4 
0.7 0.899 -37.7 3.73 116.7 0.004 132.5 0.915 -39.6 
0.8 0.879 -42.4 3.62 108.6 0.005 157.1 0.899 -44.7 
0.9 0.858 -46.9 3.52 100.5 0.010 169.9 0.883 -49.7 
1.0 0.840 -51.3 3.42 92.5 0.014 173.8 0.869 -54.5 
1.1 0.816 -55.5 3.30 84.4 0.020 174.8 0.857 -59.3 
1.2 0.794 -59.3 3.19 76.2 0.028 175.0 0.846 -63.9 
1.3 0.772 -62.8 3.08 67.8 0.036 169.6 0.838 -68.5 
1.4 0.752 -66.0 2.97 59.2 0.048 165.1 0.835 -72.9 
1.5 0.734 -68.5 2.84 49.4 0.058 160.8 0.837 -77.3 
1.6 0.727 -69.7 2.63 38.2 0.069 156.3 0.849 -82.4 
1.7 0.754 -70.0 2.28 26.6 0.079 152.6 0.867 -88.1 
1.8 0.825 -73.3 1.77 20.3 0.092 152.4 0.869 -95.5 
1.9 0.877 -80.3 1.47 24.7 0.111 150.7 0.847 -102.1 

2.0 0.890 -88.0 1.45 29.7 0.136 147.2 0.818 -108.0 
2.1 0.882 -94.7 1.52 28.9 0.162 142.4 0.796 -112.9 
2.2 0.867 -100.9 1.56 25.0 0.192 136.6 0.780 -117.7 
2.3 0.851 -106.6 1.58 19.9 0.223 130.5 0.766 -122.4 
2.4 0.834 -112.1 1.56 14.4 0.256 123.9 0.753 -127.3 
2.5 0.816 -117.5 1.54 8.8 0.294 117.3 0.739 -132.2 
2.6 0.795 -122.8 1.50 3.2 0.333 109.8 0.724 -137.2 
2.7 0.771 -128.1 1.47 -2.2 0.374 101.9 0.706 -142.2 
2.8 0.744 -133.2 1.43 -7.7 0.416 93.6 0.681 -146.9 
2.9 0.713 -138.1 1.39 -12.9 0.458 84.6 0.654 -151.2 
3.0 0.677 -142.4 1.36 -18.3 0.497 74.7 0.624 -154.8 
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外形寸法図 
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発注型名 
発注型名 梱包数量 梱包形態 

3SK323UG- 3000 テーピング 
【注】 各グレード分けについては生産を停止している場合があります。 

ご注文の場合は弊社営業または特約店に生産ステータスをご確認ください。 
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